
 تک سوئیچ  بوست-باک DC/DC جدید تحلیل و اجرای مبدل

 چکیده

تقویت ارائه شده است. ساختار مدار مبدل پیشنهادی شامل -جدید افزایش DC/DCدر این تحقیق، یک مبدل 

تک سوئیچ نیرو، دو دیود و چند مولفه ی ذخیره سازی انرژی است. بکار گرفتن فقط یک تک سوئیچ نیرو، 

هزینه ی اجرایی و اتلافات نیروی سوئیچینگ را کاهش می دهد. مبدل پیشنهادی در حالت بالاتر جذب ولتاژ 

دارد. بعلاوه، این مبدل منطقه ی عملکردی حالت  Cukتقویت و -ری نسبت به مبدل مرسوم افزایشبیشت

دارد. حالت دوم  CCMرا گسترش می دهد. مبدل ارائه شده سه حالت عملیاتی در  (CCM)رسانش دائم 

نیز کم می شوند. برای فشارهای ولتاژی بر خازن ها را کاهش می دهد. بنابراین فشارهای جریان بر دیودها 

 بررسی عملکرد مبدل پیشنهادی، نتایج آزمایشی بااستفاده از نمونه ی اولیه ی سخت افزاری بدست می آیند.

 مقدمه

ر مورد توجه قرار گرفته اند. افزایش/تقویت ولتاژ در کاربردهای از سوی محققان بسیا DC/DCاخیراً ، مبدل های 

زیادی ازجمله سیستم های پیل سوختی ، دستگاه های قابل حمل مثل نوت بوک ها و موبایل ها، محصولات 

دیود ساطع کننده ی نور و دستگاه های برقی ماشین لازم و ضروری هستند. باتوجه به نوسانات موجود در ولتاژ 

برای تنظیم ولتاژ خروجی مورد نیاز  DC/DCسیستم های باطری، یک مبدل اضافی افزایش/تقویت خروجی 

است. چند نوع مبدل قادر به ایجاد تبدیل افزایش و کاهش ولتاژ مثل مبدل تبدیل کننده ی افزایش/تقویت 

ا به شدت بر اگرچه، این مبدل ههستند.  اندوکتانس اولیه ی یکطرفه،و مبدل  Cuk،مبدل برگشت، مبدل 

بالا دارد و کارایی آن پایین می باشد. برخی از -سوئیچ ها فشار وارد می کنند. مبدل برگشت، اندوکتانس با نشت

ارائه می شوند. هرچند، چهار سوئیچ نیرو  KYاخیرا بااستفاده از مبدل های  DC/DCمبدل های افزایش/تقویت 

و مبدل افزایش برای  KYمبدل  ب یک مبدل افزایش/تقویت با،ترکی [16]در این مبدل ها استفاده شده اند. در 

کاهش تعداد سوئیچ های نیرو به دو عدد ارائه شد ، اما حداکثر جذب ولتاژ برای تمام این مبدل های 

مورد استفاده  [7]مثل بخش نیز به منظور ساخت مبدل های بسیار بالا  KYافزایش/تقویت دو است. مبدل های 

تبدیلی افزایش/تقویت برای سیستم پیل سوختی بااستفاده از سه سوئیچ -، یک مبدل غیر [18]قرار گرفتند. در 

اینست که  KYنیرو با جذب ولتاژی برابر با مبدل پیشنهادی در این مقاله، پیشنهاد شد. عیب اصلی مبدل های 



جه، فشارهای جریان بر برخی از خازن ها بطور ناگهانی در برخی از حالت های عملکردی شارژ می شوند. درنتی

 دیودها، سوئیچ ها و خازن ها تشدید می شوند. این مشکل موجب دشواری هایی در اجرا می شود.

دراین مقاله، یک مبدل جدید افزایش/تقویت پیشنهاد شد. جذب ولتاژ مبدل پیشنهادی در حالت بالاتر ، بیشتر 

است.مبدل  SEPICو  Zetaو  Cukتقویت قدیمی /ایزوله مثل افزایش-از مبدل های پایه ی افزایش/تقویت غیر

که در آن  KYعمل می کند. حالت سوم مبدل های  (CCM)سه حالت در حالت رسانس دائم پیشنهادی در 

سوئیچ نیرو خاموش می شود، به دو حالت در مبدل پیشنهادی تقسیم می شود. این دو حالت به خازن ها اجازه 

ر ناگهانی موازی شوند. بنابراین، مبدل پیشنهادی ، مشکل فوق الذکر ، بطوKYنمی دهند برخلاف مبدل های 

را حل می کند که باعث کاهش فشار بر مولفه های مدار می شود. در این موقعیت مکانی، فقط  KYمبدل های 

یک سوئیچ نیرو استفاده شد که موجب می شود طرح کنترل ساده شود و همچنین اتلافات سوئیچینگ نیرو 

گسترده تر شد.  Cukدر مبدل پیشنهادی درمقایسه با مبدل  CCM. علاوه بر این، منطقه ی عملکرد کاهش یابد

 نتایج آزمایشی برای بررسی امکان پذیری مبدل پیشنهادی بدست آمدند. 

 . ساختار مبدل پیشنهادی2

شنهادی شامل ، مبدل پی 1نشان داده شد. طبق شکل  1ترکیب بندی مدار مربوط به مبدل پیشنهادی در شکل 

موازی با دو دیود هستندو  2Cو  1Cسه خازن ، دو اندوکتور ، یک سوئیچ نیرو و دو دیود است.خازن های 

تعیین و ولتاژ ورودی  1Cنیز بوسیله ی خازن  3Cبرابر ولتاژ ورودی است. ولتاژ خازن  D)-D/(1ولتاژهای آنها 

متصل می شود.  3Cو  2Cبرابر ولتاژ ورودی است. بار نیز بصورت موازی با خازن های  D)-D/(1نیز می شود که 

 برابر ولتاژ ورودی خواهد بود. 2D/(1-D)بنابراین ولتاژ خروجی بار 

کار می کند. حالت اول زمانی اتفاق می افتد که سوئیچ نیرو روشن  CCMمبدل پیشنهادی در سه حالت در 

روی می دهند که سوئیچ نیرو خاموش می باشد. دوحالت آخر موجب کم شدن است و حالت های دیگر وقتی 

دو حالت دارند که بر خازن ها، سوئیچ  KYفشارهای وارد بر بر دیودها و خازن ها می شود درحالیکه مبدل های 

 کار می کند. (DCM)ناپیوسته ها و دیودها فشار می آورد. مبدل پیشنهادی در پنج حالت در حالت رسانش 



 

 . اصول عملکردی مبدل پیشنهادی3

 برای ساده تر کردن این تحلیل ، فرضیات زیر درنظر گرفته شدند.

( همه ی خازن ها به اندازه ی کافی بزرگ هستند. بعلاوه،از امواج ولتاژی خازن ها صرف نظر شد تا جذب ولتاژ 1

 در عملکرد حالت ثابت بدست آید.

 ه آل هستند و خازن پارازیتی سوئیچ نیرو نادیده گرفته شده است.( سوئیچ های نیرو اید2

 در بخش های زیر تشریح شدند. DCMو  CCMتحلیل حالت ثابت مبدل پیشنهادی در 



 

 2شکل 

  CCMعملکرد  3.1

ترسیم شده اند. مسیرهای جریان  2aدر تصویر  CCMشکل موج های نوعی مربوط به مبدل پیشنهادی در 

 نشان داده شده اند. 3نیز در شکل  CCMحالت های مختلف در عملکرد 

خاموش می شوند.   D 1(D ,2(روشن و دیودها (S)سوئیچ ،  1t , 0[t [در طی فاصله ی زمانی:  1حالت   3.1.1

دیده می شود،  2aبا ولتاژ ورودی انرژی دهی می شود. همانطور که در شکل  1L، اندوکتور  3aطبق شکل 



و ولتاژ ورودی مغناطیسی می شود. علاوه بر این، انرژی ذخیره شده در  3Cو  1Cنیز بوسیله ی  2Lاندوکتور 

 تخلیه ی بار می شوند. ازاینرو، معادلات زیر را می توان بدست آورد: 3Cو  2Cخازن های 

 

نیز خاموش   D 1(D ,2(خاموش و دیودها (S)، سوئیچ  2t , 1[t [در طی فاصله ی زمانی:  2لت حا 3.1.2

به ترتیب شارژ می شوند. تمام  2L  و 1Lبوسیله ی اندوکتورهای  3Cو  1Cخازن های  3bهستند. طبق شکل 

تخلیه ی بار می  2Cاندوکتورها بصورت خطی مغناطیس زدایی می شوند.همچنین، انرژی ذخیره شده در خازن 

 شود. ازاینرو، معادلات زیر بدست می آیند:

 

 

 3شکل 



به ترتیب شارژ و تخلیه ی شارژ می شوند تا ولتاژهایشان برابر شود. دراین لحظه، حالت دوم  2Cو  1Cخازن های 

بطور ناگهانی موازی با ولتاژهای متفاوت  2Cو  1Cتمام می شود. این حالت مانع از آن می شود که خازن های 

 باشند. بنابراین،از اوج ولتاژی جریان در دیودها و خازن ها اجتناب می شود.

 

همچنان خاموش است. ولتاژهای خازن های  (S)، سوئیچ  3t , 2[t [در طی فاصله ی زمانی: :  3 حالت 3.1.3

1C  2وC  2برابرند، پسD  1مثلD  3روشن می باشد. مسیر جریان در شکلc  نشان داده شده است. زمانیکه

ی به مثبت شدن تغییر می یابد. صفر می شود و بعد از مدت 2Dبرابرند، ولتاژ در 2Cو  1Cولتاژهای خازن های 

نشان داده شد که  2aموازی هستند. در شکل  2Cو  1Cمی تواند روشن باشد. سپس، خازن های   2Dبنابراین،  

شارژ می شوند. همچنین،  1Lبوسیله ی اندوکتور  2Cو  1Cیکسانند. خازن های   2Cو  1Cولتاژهای خازن های 

را شارژ می کند. همه ی اندوکتورها بصورت غیرخطی در این حالت مغناطیس زدایی می  3Cخازن  2Lاندوکتور 

 شوند. بعلاوه، معادلات زیر بدست می آیند:

 

موازی هستند. همچنین مفروض است که ولتاژهای خازن ها ثابت می  2Cو  1Cدرطی این حالت، خازن های 

 باشند. ازاینرو، معادله زیر را درنظر می گیریم:

 

 ، معادله ی زیر بدست می آید:5و  3، 1بااستفاده از معادلات  1Lولت در -با بکار بردن اصل دوم تعادل

 

 معادله ی زیر را می توان بیان کرد: 8مدت زمان حالت دوم است. با ساده کردن معادله  αTsکه  در آن 

 

 معادلات زیر مطرح می شوند: 2Lولتاژ در -به ترتیب، بااستفاده از اصل دوم تعادل



 

 بصورت زیر استنتاج می شود: CCM، جذب ولتاژ 12در معادله ی  11و  9با جایگزین کردن معادلات 

 

 جاری می شوند را می توان اینگونه نوشت: 2Cو  1C، جریان هایی که در خازن های 3طبق شکل 

 

معادلات زیر را می توان  15و  14و بااستفاده از معادلات  2Cو  1Cآمپر برای خازن های -با بکارگیری تعادل دوم

 بدست آورد:

 

 بوسیله ی جریان خروجی برآورد می شود. 2Lعلاوه بر این موارد، جریان متوسط 

 



 را می توان اینگونه بدست آورد: CCMجذب جریان در 

 

 بصورت زیر است: α،  19-16با ساده کردن معادلات 

 

ترسیم شدند. می  4در شکل  CCMدر عملکرد  Cukنمودارهای جذب ولتاژ مربوط به مبدل پیشنهادی و مبدل 

 است. Cukمشاهده نمود که جذب ولتاژ مبدل پیشنهادی در هردو حالت افزایش و تقویت بیشتر از مبدل  توان

 DCMعملکرد  3.2

را می توان به پنج حالت تقسیم نمود. شکل های موج نوعی مربوط  DCMعملکرد مبدل پیشنهادی، عملکرد در 

نشان داده شدند. مسیرهای جریان حالت های مختلف در عملکرد  2bدر تصویر  DCMبه مبدل پیشنهادی در 

DCM  ترسیم شدند. 3نیز در شکل 

خاموش می شوند.   D 1(D ,2(روشن و دیودها (S)، سوئیچ  1t , 0[t [در طی فاصله ی زمانی :  1حالت  3.2.1

است. بنابراین  CCMشبیه به حالت اول عملکرد  DCMمی بینید، این حالت از  3aهمانطور که در شکل 

 در این حالت نیز معتبر هستند. 2و  1معادلات 



 

 4شکل 

نیز خاموش   D 1(D ,2(خاموش و دیودها (S)، سوئیچ  2t , 1[t [در طی فاصله ی زمانی: :  2حالت  3.2.2

 3می باشد و درنتیجه ، معادلات  CCMشبیه به حالت دوم عملکرد  DCMاین حالت از  3bهستند. طبق شکل 

 در این حالت نیز معتبر هستند. 4و 

روشن می باشند.  1Dو  2Dهمچنان خاموش و  (S)، سوئیچ  3t , 2[t [در طی فاصله ی زمانی:  3حالت  3.2.3

در این  6و  5است. بنابراین، معادلات  CCMشبیه به حالت سوم عملکرد  DCMاین حالت از  3cطبق شکل 

 حالت نیز معتبر هستند.

روشن   2D خاموش اما  1Dهمچنان خاموش و  (S)، سوئیچ  4t , 3[t [در طی فاصله ی زمانی:  4حالت  3.2.4

نشان داده  3dن در این حالت نیز معتبر هستند. مسیر جریان در شکل همچنا 6و  5باقی می ماند. معادلات 

 شده است.

، سوئیچ و دیودها خاموش می شوند. جریان های اندوکتورها  5t , 4[t [در طی فاصله ی زمانی:  5حالت  3.2.5

. این مسیر  2Lv=  1Lv 0 =در این حالت ثابت خواهد بود. درنتیجه، ولتاژها در اندوکتورها خنثی می شوند : 

 نشان داده شده است. 3eجریان در شکل 



 ، معادله ی زیر بدست می آید:5و  3،  1بااستفاده از معادلات  1Lولت در -با بکارگیری اصل دوم تعادل

 

 21می باشد. از اینرو، باساده سازی معادله  DCMفاصله ی زمانی حالت های سوم و چهارم در  sTβکه در آن 

 معادله ی زیر را می توان مطرح نمود:

 

 به صورت زیر مشتق می شود: DCMجدب ولتاژ در  12و  7، 22بااستفاده از معادلات 

 

 به صورت زیر است: 1Lشکل انتگرالی معادله ی جریان اندوکتور 

 

 ، این نتیجه حاصل می شود:  0t, DT= t 0 =، بجای  24در معادله  1با جایگزین کردن معادله 

 

 را می توان به روش زیر بدست آورد: 2Lریپل جریان اندوکتور 

 

 ، مقادیر متوسط جریان را می توان به صورت زیر نوشت: 2bطبق شکل موج نشان داده شده در تصویر 



 

 حاصل می شود: LoIبه روش زیر  DCMو جذب جریان در  29-27،  18بااستفاده از معادلات 

 

می رند که  LoI، جریان جاری شده از اندوکتورها به صفر نمی رند. اگرچه، آنها به مقدار  DCMدر حالت عملکرد 

 این معادله بدست می آید: 18در  30و  28نشان داده شد. با جایگزینی معادلات  2bدر شکل 

 

 به شکل زیر نوشت: 3Lو  D ،LR  ،fرا می توان با حروف  DCMG(v)،  32و  23بااستفاده از معادلات 

 

زمانیکه جریان های متوسط دیودها به کمتر از نصف ریپل های جریان دیودها برسد، دیودها خاموش خواهند 

 عمل می کند. جریان متوسط ورودی تحت عملکرد  DCMشد و درنتیجه مبدل پیشنهادی تحت شرایط 

CCM:به شکل زیر است 

 



 درنظر گرفته می شود.برای جریان هردو دیود  DCMدیودها باهم خاموش می شوند بطوریکه معیار عملکرد 

 

و ساده کردن آن، معادله ی  35در معادله  26و  25با جایگزین کردن ریپل های جریان اندوکتور از معادلات 

 زیر حاصل می شود:

 

اندوکتور نرمال شده ، می باشد. برای بدست آوردن ساده تر ثابت بنابراین، سمت چپ این نامعادله، ثابت زمانی 

حد زمانی اندوکتور نرمال شده ، تمام اندوکتورها یکسان درنظر گرفته شدند. بنابراین معادله ی زیر بدست می 

 آید:

 

 را می توان بدست آورد: DCMجذب ولتاژ  33در معادله  37با جایگزینی معادله 

 

 حد شرایط عملکردی مبدل پیشنهادی 3.3

، حد ثابت زمانی  38تا  13می باشد. از معادله ی  DCMبرابر با جذب ولتاژ  CCMدر حالت حد، جذب ولتاژ 

 را می توان به صورت زیر ارائه کرد: L,BƬاندوکتور نرمال شده ، 

 

عمل می  CCMباشد، مبدل پیشنهادز در شرایط  L,BƬبزرگتر از  LƬنشان داده شد. اگر  5در شکل  L,BƬنمودار 

 کند.

 . فشارهای ولتاژ و تحلیل کارایی4



فشارهای ولتاژ بر مولفه های مختلف مدار مهمترین معیار برای انتخاب دستگاه های مناسب است. ریپل ولتاژ در 

خازن ها نادیده گرفته شدند تا تحلیل فشار ولتاژ بر مولفه های مبدل پیشنهادی ساده شود. حداکثر اوج ولتاژ 

 در حالت ثابت اینگونه هستند: 2Dو 1Dو دیودهای  1Sسوئیچ 

 

 5شکل 

مورد  Cukو  Zetaافزایش مرسوم ، مبدل های -فشار ولتاژ بر دستگاه سوئیچ با فشار ولتاژ بر سوئیچ بوست

بعدی( مقایسه شد. فشار ولتاژ بر -2)یعنی مبدل  KYافزایش -این مورد همچنین با بوستمقایسه قرار گرفت. 

 سوئیچ مبدل ارائه شده باتوجه به جذب ولتاژ به صورت زیر است:

 



باتوجه به جذب ولتاژ به صورت زیر   Cukو  Zetaافزایش مرسوم ، مبدل های -فشار ولتاژ بر سوئیچ بوست

 است:

 

 بعدی( به صورت زیر است:-2)یعنی مبدل  KYافزایش -فشار ولتاژ بر سوئیچ بوست

 

 وجود دارد. بنابراین فشار کل ولتاژ اینگونه خواهد بود: KYافزایش -دو سوئیچ در ساختار مبدل بوست

 

نشان داده شدند. همانطور که می توان دید، فشار ولتاژ  6مقایسه ی فشارهای ولتاژ مبدل های مختلف در شکل 

 KYسوئیچ در مبدل پیشنهادی کمتر از مبدل های دیگر است. بسیار حائز اهمیت است که حداکثر جذب مبدل 

 می باشد. 2به میزان 

 DSIrنشان داده شد. در این تصویر،  7یک مدار مشابه مبدل پیشنهادی با مقاومت های پارازیتی در شکل 

 D2rو  D1rبر مقاومت ها می باشد ، و  (MOSFETs)میدان -رسانا تحت تاثیر-اکسید نیمه-ترانزیستور متا

مقاومت های معادل سری  L2rو  L1rولتاژهای آستانه ی دیودها،  F2Vو  F1Vمقاومت های مستقیم دیودها ،

(ESRs)  1اندوکتورL  2وL  و ،c3, r c2, r c1r  به ترتیبESR  3خازن های, C 2, C1 C  هستند. برای ساده تر

قابل  CMMیکسان درنظر گرفته شدند. بنابراین، مدت زمان حالت دوم در   2CوC 1کردن معادله ها، خازن های 

توان  .نادیده گرفته شدند به ترتیب ریپل های جریان و ولتاژ در خازن ها و اندوکتورها . (α=0)صرف نظر است 

 مربوط به جریان های اندوکتور را می توان به شیوه ی زیر محاسبه نمود: مقادیر (rms)دوم 

 

 اینگونه هستند:  2Lو  1Lاتلافات رسانش اندوکتورهای 



 

 

 6شکل 

 

 مربوط به آن را می توان اینگونه بدست آورد: rmsجریان روان شده از سوئیچ و مقدار 

 

 اتلاف رسانش سوئیچ نیرو :

 



 را می توان اینگونه نوشت: 2Cو  1Cجریان های خازن های  rms، مقدار 15و  14طبق معادلات 

 

 به صورت زیر هستند: 2Cو  1Cاتلافات نیرو در خازن های 

 

 

 7شکل 

 آن به شکل زیر ارائه می شود: rmsو مقدار  3Cجریان روان شده از خازن 

 

 بدین ترتیب است: 3Cخازن اتلافات نیرو در

 



 مربوط به آنها را می توان اینگونه نوشت: rmsبه همین ترتیب، جریان های دیود و مقدار 

 

 اتلافات رسانش دیودها را می توان به این ترتیب محاسبه نمود:

 

 

 جریان های متوسط دیود نیز در زیر محاسبه شدند تا اتلافات نیروی مربوط به ولتاژهای مستقیم بدست آید:

 



 8شکل 

 

 اتلاف کل نیروی مبدل را می توان بدین صورت نوشت:

 

 ازاین رو، کارایی بدین صورت ارائه می شود:

 

برای تعیین  1نمودار کارایی تحت شرایط بار متفاوت را نشان می دهد. پارامترهای ارائه شده در جدول  8شکل 

 23به مقدار  D2, r D, r DS1rشد که کارایی مبدل پیشنهادی استفاده می شوند. همچنین اینگونه درنظر گرفته 

mΩ  هستند. همچنینC3, r C2,r C1,r L2,r L1r  11به مقدار mΩ  اتخاذ شدند.ولتاژهای آستانه ای دیودها نیز

0.7 V  نشان داده شد، مبدل پیشنهادی با ویژگی کارایی قابل  8درنظر گرفته شدند. همانطور که در شکل

، در  [18]قبول، تحت شرایط مختلف بار عمل می کند. کارایی مبدل پیشنهادی که با مبدل ارائه شده در بخش 

 ، مبدل پیشنهادی کارایی بهتری دارد.8مورد مقایسه قرار گرفت. طبق شک  8شکل 

 نتایج طراحی و آزمایشات 4.1

 1جهت بررسی عملکرد مبدل پیشنهادی، نتایج آزمایشات بدست آمدند. خصوصیات مدار اجراشده در جدول 

کار می کند. با جایگزین کردن  CCMباشد، مبدل پیشنهادی در  L,BƬبزرگتر از  LƬارائه شد. هنگامیکه 



، حداقل مقادیر اندوکتورها به این شکل حاصل می  39و  37در معادله های  1پارامترهی موجود در جدول 

 شود:

 

ظرفیت خازنی محاسبه اصلی ترین ملاحظه می باشد. بعلاوه،  کم کردن ریپل ولتاژ خروجی تا حد قابل تحمل

 شده به موارد زیر بستگی دارد:

 

 1جدول 

 



 

 9شکل 

است. با  3rVو  2rVبه ترتیب ریپل ولتاژی خازن ها هستند. ریپل ولتاژ خروجی حاصل جمع  1rV–3که در آن 

حداقل مقادیر برای خازن  74-72در معادلات  rV 0.051 =و   2rV  0.01 =و  3rV 0.04 =جایگزین کردن 

 ها به ترتیب زیر هستند:

 

پالسی  9aشکل عمل می کند.  CCMنتایج آزمایشات مبدل پیشنهادی را نشان می دهد که در شکل  9شکل  

ترسیم شد. طبق این شکل،  9bرا نشان می دهد که برای سوئیچ بکار گرفته شد. ولتاژ خروجی نیز در شکل 

ا، یک مقاومت الکتریکی می باشد. به منظور اندازه گیری جریان های ناشی از اندوکتوره 50Vولتاژ خروجی 



Ω0.5   1به صورت سری با اندوکتورها مورد استفاده قرار گرفت. شکل های موج جریان اندوکتورهایL  2وL  به

تست شد. شکل  DCMنشان داده شدند. عملکرد مبدل پیشنهادی نیز در حالت  9dو  9cترتیب در شکل های 

پالسی را  10aعمل می کند. شکل  DCMنتایج آزمایشات مبدل پیشنهادی را نشان می دهد که در  حالت  10

ترسیم شد. طبق این شکل، ولتاژ  10bنشان می دهد که برای سوئیچ استفاده شد. ولتاژ خروجی نیز در شکل 

 10dو  10cبه ترتیب در شکل های  2Lو  1Lمی باشد. شکل های موج جریان اندوکتورهای  V 20خروجی 

 30که در معادله  LoIنشان داده شدند.همانطور که در این شکل ها نشان داده شد، مقادیر جریان صفر نیستند و 

و  CCMمحاسبه شد، واضح است. نتایج آزمایشات عملکرد و تحلیل های مبدل پیشنهادی را در هر دو حالت 

DCM .تایید می کنند 

 

 10شکل 

 



 نتیجه گیری. 5

در هر دو حالت عملکردی  پیشنهادیشد. تحلیل مبدل  پیشنهاد جدید  DC/DCافزایش -یک مبدل بوست

CCM  وDCM  ارائه شد. این مبدل دارای مزیت های زیادی ازجمله جذب بالای ولتاژ در مقایسه بامبدل های

Cuk افزایش مرسوم و ناحیه ی عملکردی گسترده -و بوستCCM  دوم فشارهای ولتاژی بر هستند. حالت

خازن ها را کاهش می دهد. بنابراین، فشارهای جریان بر دیودها نیز کم می شود. در این موقعیت مکانی، فقط 

یک سوئیچ نیرو استفاده می شود که اتلافات نیروی سوئیچینگ و هزینه ی اجرای مبدل پیشنهادی را کاهش 

 ری مبدل پیشنهادی فراهم آمده است.می دهد. نتایج آزمایشات برای بررسی امکان پذی



 

 


